
Contents

1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Takayuki Kawahara and Hiroyuki Mizuno

2 Low-Power Electron Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nobuyuki Sugii

3 Low-Power Spin Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kenchi Ito

4 Low-Power SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Masanao Yamaoka

5 Low-Power DRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Akira Kotabe

6 Low-Power NV-RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Riichiro Takemura

7 On-Chip Power Gating Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Yusuke Kanno

8 Low Power Processing with NV-RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Takayuki Kawahara and Chihiro Yoshimura

9 Closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Takayuki Kawahara and Hiroyuki Mizuno

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

vii

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_7
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_7
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_8
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_8
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_9
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0812-3_9


http://www.springer.com/978-1-4614-0811-6


	Contents



